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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trình độ công nghệ chế tạo màng mỏng trong nước và trên thế giới 

ngày càng cao và gắn liền với thực tiễn sản xuất. Trong số vật liệu màng 

mỏng thì ôxit Vanađi được quan tâm và nghiên cứu ngày càng nhiều bởi 

chúng có khả năng  và triển vọng ứng dụng rất phong phú [3; 10; 11]. 

Có ba loại ôxit được quan tâm nghiên cứu nhiều hơn cả là điôxit vanađi 

(VO2), penta-ôxit vanađi (V2O5) và hỗn hợp ôxit vanađi (VOx). Trong vùng 

nhiệt độ chuyển pha, màng mỏng ôxit vanađi có khả năng biến đổi nhiệt - điện 

- quang thuận nghịch [1; 2; 3]. Do đó, chúng có thể ứng dụng vào các lĩnh 

vực: tự động hóa, vi điện tử, điều tiết ánh sáng, cửa sổ thông minh. Ôxit 

vanađi không hợp thức có tính chất điện phụ thuộc nồng độ khí NO2 , CO và 

hơi cồn. Do sự thay đổi đó, màng mỏng oxit vanađi còn có triển vọng ứng 

dụng trong lĩnh vực sensor khí để báo khí độc, báo khí dễ cháy góp phần giữ  

gìn bảo vệ môi trường. Màng mỏng ôxit vanađi còn có khả năng tích trữ 

proton và ion kích thước nhỏ như Li+, bởi vậy việc chế tạo các  pin ion  rắn và 

các linh kiện hiển thị  điện sắc có thể thực hiện được trên cơ sở ôxit vanađi 

bằng việc cấy liti.  

Do bản chất đa dạng về hóa trị của vanađi và sự phức tạp về thành  

phần hóa học của ôxit vanađi, cho nên việc nghiên cứu công nghệ chế tạo, sự 

hình thành cấu trúc và tính chất quang còn nhiều vấn đề cần được giải quyết 

[10; 12]. Nghiên cứu về sự hình thành tinh thể màng mỏng ôxit vanađi giàu 

VO2 là cần thiết đóng góp vào sự hiểu biết về công nghệ, lý thuyết và lĩnh vực 

ứng dụng thực tiễn loại ôxit này. 

So với các phương pháp lắng đọng màng mỏng [2; 4; 13] thì lắng đọng 

bằng phương pháp phun điện cao áp trong không khí dưới điều kiện áp suất 

khí quyển thông thường sẽ cho phép sản xuất đại trà [6; 7; 8], mang tính thời 


